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MEMORIA DESCRIPTIVA

La invencidn se refiere a un amplificador audio de
clase A alimentado directamente por la tensién de red, parti
cularmente adecuado para televisores y hibridos o transisto-

rizados que no utilizan el transformador de alimentacién. - -

Es conocida una solucidén que prevé como fase final
un transistor en la configuracién con emisor a masa y como

fage piloto un circuito integrado. -« =~ = = = = = = = = - = =«

En este caso, la alimentacién para la fase final
se obtiene de la tensién rectificada de red provocando una
cafda de tensidén mediante una resistencia. La tensién reduci
da de alimentacidén es estabilizada con un condensador electro
1{tico. La reduccidén de la tensién de alimentacién para la fa
se final estd justificada por el hecho de que el transistor
de la fase final de potencia debe tener la tensién de rotura
entre colector y emisor de base abierta V(BR)CEO al menos do

ble que la tensién de reposo entre el colector y emisor. - -

Por tanto si la tensidén aplicada al colector es muy
gelevada (del orden de algunos centenares de vols.) la tensién
de rotura del transistor V(BR)CEO debe ser elevadisima, cosa

que se encuentra en los transistores no de tipo econémico. -
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En el caso de una tensidn rectificada de red de
270 voltios, por ejemplo, se requeriria un transistor con
V(BR)CEO de aproximadamente 700 voltios; por esta razdén se
reduce la tensidn continua de colector para poder emplear
transistores mds comunes. EL objeto de la presente invencién
es una fase final que no requiera resistencia de cafda y co-

rrespondiente desacoplamiento y al mismo tiempo no emplee

transistores de caracteristicas elevadag. — ~ = = = = = = - =

La invencidn consiste en el hecho de que la fase
final estd constituida por un trensistor en la conexién base
a masa, acoplado a la carga con un transformador y estd manda
da por la corriente de colector de un transistor conectado

al emisor comin, Ulbtima fase de un amplificador integrado. -

Otras caracteristicas de la invencién resultardn de
la descripcidn que sigue en correspondencia con el plano ane-
x0 y relativa a un ejemplo no vinculado de realizacién de la

invencidn, — = = = = = = = = = - =~ = ~ —_— - e - -

La fase final estd constituida por el transistor T
conectado a base comin, y transfiere la sefial de baja frecuen

cia sobre la carga R mediante el transformador Tr' -----

ILa tensién de alimentacidn de la fase final es la
tensién rectificada de red V mientras que el circuito integra
do es alimentado por la tensién de red a través de la resis-

tencia de caida RBye m = mmmmmmmm e m s m i m—
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El amplificador integrado A ftiene la fase de sali-
‘da congtituida por el transistor T3 en la conexién emisor a

masa, recorrido por la corriente de mando del transistor T.

La seflal en baja frecuencia a amplificar fiene lu-
gar sobre la base del transistor T1 a través del condensador

de acoplamiento Co = = = = = = = = = = = = - 0 - - - - -~ -

Los resistores R1 ¥y R2 introducen en la fase pilo-

to una retroaccién negativa que linealiza la respuesta. - -

En la conexién con base a mase la mixima tensién
desarrolladaipor el primario del transformador Tr estd so-
portada por la unibn colector-base del transistor T en unas

condiciones proximes a las del circuito de emisor abierto. -

Tal tensidn“deﬁe'ser confrontada, a los fines de
la rotura del tranéistor T con la tensién de rotura entre ba
se y colector, con emisor ablerto v(BR)CBO ¥y no con la ten-
sién de rotura V(BR)CEO del mlsmo, notoriamente 1nferlor a )
la primera. La unién base-emisor del transistor T esté prote
gida contra las roturas por el hecho de que la corrlente de

emisor estd determinada por el amplificador integrado. - - -

La tensién de alimentacidn del circuito integrado
estd estabilizada con un circuito interno que comprende el
diodo Zener Z; la base del transistor T estd conectada a Q§i

ta tensidn de alimenta,cidn, e et
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Se -declaran de novedad y propiedad para Espafia, sus

territorios y plazas de soberania, las: siguientes: = = = ~ - -

REIVINDICACIONES

1.= Perfeccionamientos en los amplificadores audio,
de clase A, alimentados directamente por la tensién rectifi-
cada de red, carééterizados porque la fase final estd consti-
tuida por un transistor en la conexién base a masa acoplado
a la carga con un transformador y estd mandada por ia corrien
te de colector de un transiétor conectado al emigor comin,

Wltima fase de un émplificador integrados = = = = = = = = ~ -

2+~ "PERFECCIONAMIENTOS EN LOS AMPLIFICADORES AUDIO

Todo ello conforme se describe y reivindica en la
presente memoria que consta de cinco hojas, foliadas y meca-
nografiadas por une sola de sus caras, y una ldmina de dibu-

jos aque la ilustra.

RARARTANA, 27 MAR 1974

PoA M. curell sUROL
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